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Vorlaufige Kenndaten der Si-pnp-Legierungstransistoren OC 920 bis OC 923

Die im Institut fir Halbleitertechnil, Teltow, entwickellen Bi-
Legierungstransistoren weisen Eigenschaften auf, die fir Schalt-
zwecke und auch far spezielle NF-Verstirkerswecke im Bereich
héherer Umgebungstemperaturen besonders geeipnet sind. So sind
die Figenschaflen als Schalter im Gebiet kleiner Strime und Span-
nungen fur den Einsale als Mellzerhacker im Gleichspannungsvolt-
meter mit denen von Germaniumtransisloren vergleichbar, With-
rend infolge gewisser Materialkonstanten dos Minimum der Resi-
spanuung als Funktion von Iy bei 1o = ¢ wesentlich hither und
auch die Temperaturkompensation nichl ganz so glinstig ist, er-
geben sich fir den Sperrsirom, der wesentlich den Driftlehler cines
Gleichspannungsvoltmeters bestimmt, die fur 2i-Bauelemente
typischen kleinen Werle. Da hierbei die Basis-Emitter-Sirecke
gesperrl wird, stellt sich der unlerhall des Werles von Iy lie-
gende Sperrstrom loys oin. Aus verschiedenen Grinden ist eine
Abhangigheil der Sperrstrdme von der Spertspannung vorhanden,
jedoch kann diese meist vernachlassigt werden, was zum Ersatz-
schallbild eines Generators mit sehr hohem Innenwiderstand
fuhrt. Die Temperaturabhéngigkeit der Reststrome liegt in der-
selben  Gréflenordnung wie bei  Germaninmiransistoren. Die
Streuung ist allerdings ebwas groler,

Da die Restspannung und der Sperrsleom eines unsymmetrischen
Legierungslransistors im inversen Betrieb kleiner sind als im
normalen  Betrieh, werden Transistoren im  Schaltbaetrieb bei
lleinen Pegeln vorwiegend invers belricben.

Zur Charakterisierung des Schaliverhaltens bei griferem Sird-
men - dienen die Angaben diber die Restspannung, Gleichsirom-
verstarkung B in der Nihe der Restspannung sowie die Schali-
zeiten bzw. Schaltzeilkonstanten, Die Temperaturabhiangigkeit
dieser Werle ist griiflenteils aus den Diagrammen ersichilich, Dis
Schaltzeiten bzw. Schaltzeilkonstanlen gelten nur fie die ange-
gebenen Aussteuerungsgrenzen, Wird der Scheitelwert des Stromes
verringerl, so verschlechlern sich im allgemeinen die Zeiten efwas,
da die bei abnehmendem 8lrom zunehmende Slromverstirkung
mit einer Beduzierung der Grenzlrequens in Emillerschallung ein-
hergeht. Aus dem Absolutwert der Gleichstromverstirlung bei
grifferen Strdmen ergibt sich die Forderung, den Transistor nor-
mal zu betreiben, da beil inversem Betriel cine Ausstenerung nichit
mehr miglich ist.

Zur Kennzeichnung der Spannungsfestigheit werden die maximal
zulassigen  Kollelklor-Emilter-Spannungen  bei offenem  Basis-
Anszehlull angegeben. Bolern kein Punch-through-Effekt auflritt,
bei dem eine deearlige Aufweitung der Kollektor- oder Emitler-
sperrschicht anf Kosten der Basiszone aoftritt, dall die Majori-
tatstrager direkt zwischen Kollelitor und Emitter {liefen kénnen,
unterscheiden sich im Gegensatz zu Ge-Transistoren die Spere-
spannungen Usg max 0nd Upy pax nUr wenig voneinander. Ferner
ist der Einflufll eines Aulieren Widerstandes zwischen Basis- nnd
Emitteranschiuf sehr geving., Das gleiche Verhalten driickt sich
in den Absolutwerlen der Sperrstrime [Reslstrime) aus, Iegn,
Ierp und Iggs liegen bei Zimmerlemperatur dichl rusammen.
Eine Verbesserung der hier angegebenen Daten durch Erhéhung
der Emitterbagis-3perrspannung anf 40V, durch Schaflung eines

neuen Typs mit hiherer Blromverstirkung sowie eines Typs, der
bei einer Betriebsspannung von & V eine hohe Blromverstarkung
(ebwa 40 -~ 150) und eine hohe Grenzfregoens {elwa & --- 12 MHaz)
mit einem giinstigen Ranschmal {ungelihe 4 ... 40 dB) verbindet,
wird zn gegebener Zeit bekanntgegeben werden,

Abmessungen

Bauform B 1 nach TGL 11511 (eutspi‘. T0O 5). Anschlisse isoliert.
Masse etwa 1 g.
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Bild 1: Abmessungen

Kurzzeichen und Erliduterungen

T, Umgebungslemperalur

T max maximal zuldssige Sperrschichttemperatur

e max maximal zulissige Lagerungstemperatur

— U ot Kolleklorsitligungsspannung fir — I == konsk, {wie fir
e IC = b l'ILE\, _L|CE =1 \;}

fa Grenzlrequenz in Basisschaltung

Ty Basisbahnwiderstand (gemessen bel Kollekloreinspei-
sung)

Ci: Kolleltorkapazitat

Tr Anstiegazeitkonstante fir Stromsteuerung in Emitter-
sehaltung

T Bpeicherzeitkonstante fiic Stromsleverung in Emitter-
schaltung

F Rauschmall, gemessen bei Af = 4+ 0,5 kHz und Rg
= 600 £2

i, Anstiegszeil; Bezugswerte der relativen Impulshéhe:
0,0 uned 0,9

iy Speicherzeit; Berugswerle der relativen Impulshihe:

1 und 0,9
Weitere Kurzzeichen siehe TGL 2008200
Weiters Begriife siche T 0L 200—8161, Dez, 1963
Prifungen
A = Abnahmepriifungswerle

T = Typpriiffungswerte
1 = Informativ angegebene VWerte
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_ OC 920 Si-pnp-Legierungstransistor mit kleiner
Sperrspannung

Grenzwerie

—Upgmax = 1% W bei &, = 25 70
Un i max =06V bei F, = 25 °C
— T max = 50 mi

Py max = 230 mW heidl, = 45 °C
#y max = 150 °C

e ux = 40 .« 4120 °C

Statische Werte (i, = 25 "C—5 grd)

OC 921 Si-pnp-Legierungstransistor mit mittlerer

Sperrspann

Grenzwerie
—UpEmx =
I-]HE max

— Tomax =
P\" [EES
ijl] max
s max
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50 mA
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e A e 1R B0

bl i,
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Statische Werie (i, = 25 °C — 5 grd)
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7 und 7, entsprechen folgenden divekt gemessenen Schaltzeiten
fiir Stromsleverung in Emilterschaltung:

e und 7y entsprechen folgenden direkt gemessenen Schaltzeilen
fitr Stromsteverung in Emitterschaltung:
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OC 922 Si-pnp-Legierungstransistor mit héherer Statische Werte (7, = 25 °C — 5 grd)
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OC 923 Si-pnp-Legierungstransistor mit hoherer
Stromverstidrkung und hdherer Grenzfrequenz
fir hochwertige NF-Stufen vnd fiir Schaltstufen
mit niedriger Betriebsspannung

Grenzwerte

— Utpmay = 10V bei &, = 25 °C
Upgmex = 6V belf, =25°C
le max = 5HdmA

Py max = 250 mW bel &, = 45 °C
195 % = 150 =C

o max = — &0 - 120 °C

Statische Werte ({}, = 25°C — § grd)
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Bild 2: Temperaturabhdngigkeit der Restsirome I
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Bild 8: Sditigungsspannvng bei lp =0 mit der Temperatur als
Parameter

4 Biild 3: Temperaturabhingigkeit der h-Parameter
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Bild &: Arbeitspunktabhlngigkeit der h-Parameter. Die Kurven entsprechen einem Exemplar innerhalb der Toleranzgrenzen sowie den vorlduvfigen
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